Trabajo Practico N°3
Circuitos de Adaptacion

Ejercicio 1

/i\ ;/\/
: (\U Rp > Xp
f !

Relacionar Rs y Xs con Rp y Xp. ¢Qué pasa cond®lQ@ircuito serie y el Q del
circuito paralelo?

Ejercicio 2

a)

L1

mﬂx
Ri =10 Ohms C1

—~RL
—_— T >5o Ohms
Datos:
Qo =o0
fo =15 MHz
Hallar:

L1, C1



b)

L2
I
Ri = 1000 Ohms c2 {RL
e

<10 Ohms

v

Datos:

Qo =o0
fo =15 MHz

Hallar:

L2, C2

C)En base a lo obtenido en a) y b) y consideraride L1 + L2

=

Ri=1000 Ohms (3 c1

1
—

< 50 Ohms

Ge

Datos:

Qo =o0
fo =15 MHz

Hallar:

LT, ClyC2



Ejercicio 3

Comparar los valores obtenidos en 2.c con los ahdsrutilizando las siguientes
formulas:

Jsxa+gﬂ—1

L

QC X RL x&
QCXXCZ

X,, =
L1 1+QC2

Ejercicio 4

a)Dada la siguiente red, adaptar generador a carga.

Rg Cg L Cc2
0 I
Vg RL
c1 i 1K
Datos:
Rg = 75Q
Cg =500 pF
RL=1kQ
Fo = 15MHz

Qc = 15 (XL/Rg)
Qo =



Hallar:
L, ClyC2.

b)¢ Qué inconveniente tecnoldgico presenta estsi iR es aproximadamente igual a
Rg?

Ejercicio 5

Dada la siguiente red adaptadora tipo T:

Cg mu L2
L1 —
ﬁ% R —— vu\—L
Rg :) Cc1 — <> RL
G & G

a)¢, Se pueden adaptar RL > Rgy Rg > RL?
b)Suponer que el generador dibujado es la salida dieansistor trabajando segun los
siguientes datos:

fo = 35 MHz
g22= 005107°S
b22=024107°S
RL =50Q

Qc =20 (XL/Rg)
Qo0 =

Hallar:
L1, L2 y C1.
Ejercicio 6

Dada la siguiente reld, determinar las reactancias para que el circuitalg adaptado.



Rg ——Cg ——C1 c2 < Re

Datos:
Rg=1K2

Cg = 3pF

fO =1 MHz

Qc = 15 (XL/Rg)
Qo =o

Ejercicio 7

’ AV
RL =1000 Ohms

Datos:

g22=210"S
c22 =10 pF
Rc = 50Q

fo =15 MHz
Qc=10

Qo =85

Hallar:

Ci, L, C2.



Ejercicio 8

Ce / % L
] — C1 ) L1 < RL
Q[ ]
) ~
R para MTE
Datos:
Xce =0 paraf=fo
RL = 300Q
fo =20 MHz
Bw = 480 KHz
Qo =130
y22=(2+j1).10™"S
yl2=0
Hallar para MTE:
L1, ClyC2.
Ejercicio 9
Ri=8100 Ohms ) “ %
—_— < L >
/ c2 “oRL

Datos:

RL =100Q
Fo =200 KHz
Qo =o

Bw =10 KHz

Hallar:

C1,C2yL.

T 100 Ohms



Ejercicio 10

Ri = 8100 Ohms {
-

2 R

Datos:

RL = 100Q
fo = 200 KHz
Qo =

Bw =10 KHz
Hallar:

C,LlyL2.

Ejercicio 11

| @ Cgi Cai o C|oi %Rc
T ~ T T 50 Ohms

Ri= 1000 OhmJ

Datos:

Rc = 50Q
fo =15 MHz
Qo =0
Qc=10

RL = 1000Q2
Cg =15pF

Hallar:

Ca,CbyL.



Ejercicio 12

Segun el siguiente amplificador sincrénico:

Vi

Datos:

Rg = RL = 500

yll= 2107°S Fase: 25°
y21=120107°S
y22=234107°S Fase:25°
yl2=0

fo =10 MHz
Q1l=Q2=Qc=30

Qol = Qo2 =100
C1=C2 =850 pF

Hallar para MTE:

1)Componentes. Considerar N1 =N4 =1
2)VolViy PL.

Ejercicio 13




Datos:

Fo =10 MHz

Vdsmin = 10V

Angulo de conduccion = 180°
Qc =10 (en drain)

CH1 = 10uH, Qochl = 20
CH2 = 1mH, Qoch2 =100
Vdd =110V

RL =50Q

a)Determinar C1, L y C2 para maxima excursion didaa
b)Calcular la potencia disipada en RL y en el F&liponer Qo = 100).
c)Calcular la potencia disipada en RL a 20MHz.

Ejercicio 14
: 1
L1 L2 c1
Vs 1
T2 ST
L el
CA-- RB2 T' == Vee
L
~ ~ <~
fo =10Mhz Y11 = 5,8 mS; Fase =60°
Qo1 = Qo2 = infinito Y21 =120 mS; Fase = 34,5°
Qc1=Qc2=30 Y12=0mS
Rs =50 Ohms Y22 =0,102 mS; Fase =78°
RL =1 Khm

a)Determinar L1, n1, L2, C1 y C2 para maxima traresicia de energia



